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3-) Devreye normal baglandiginda normal bir diyot gibi davranan fakat ters baglandiginda tizerinde yazil

kadar olan voltaj ve tstiinii geciren ve tistiinde diisen gerilimi o voltajda sabit tutan diyot ¢esididir.
Diger diyotlar gibi kullanilmaz genelde; daha cok bir noktadaki voltaji besleme voltajindan bagimsiz olarak

sabitlemek icin kullanilir. Ornegin: regiilatér devreleri.
Normal diyotlarin delinme gerilimi noktasindan faydalanila

The |-V characteristic diode is “off”

rak yapilmistir.
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Normal diyotun karakteristigi

The |-V characteristic diode is “off”

of a zener diode
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Zener diyotun karakteristigi



